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	自由空间电光调制器（普克尔盒）
	直接驱动型调制器支持从直流（DC）到高频的宽频段工作，但需搭配高压驱动器使用，其性能由驱动器决定。我
	自由空间电光调制器（普克尔盒）
	相位或强度调制型，通光孔径 3mm，波长 300-2000nm，直流DC-MHz
	谐振型自由空间电光调制器（普克尔盒）
	（通光孔径 2mm，波长 400nm 至 2000nm，固定频率 1 至 100MHz）
	GHz谐振型光学相位调制器（1-3.05 GHz，可选温度控制功能）
	高压电光调制器（普克尔盒）驱动器 （最高输出 400V）


